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摘要(译)

本发明提供一种多单元间隙边缘场开关模式液晶显示装置，其通过使象
素电极的中心部及象素电极的边缘部的单元间隙各不相同，将象素电极
各位置的驱动电压和相位滞后值(Δnd)最优化，能够提高平均透射率。本
发明包括具有保护膜的上部基板，和分别依次形成对电极、栅绝缘膜、
象素电极的下部基板，在保护膜的表面，在与象素电极的中心部对应的
部分形成有侧面轮廓倾斜的凸部图案，在与象素电极的边缘部对应的部
分形成有侧面轮廓倾斜的凹部图案，使保护膜和所示象素电极的中心部
及边缘部的单元间隙各不相同，使象素电极的各位置的驱动电压和相位
滞后值(Δnd)最优化。
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